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�JL
(Note 2)

�JT
(Note 3)

�JA
(Note 4)

�JB
(Note 5)

�JT
(Note 6) ��

8 ��，����	
� (SOIC) 40 31 89 43 3.0 °C/W

1. ���
�������；����������。
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34*&
'��
(。
4. Theta_JA�(�JA):���	�
5678
'��
(，(�����PCB 9�、#�+:;<。=)�>�?#�+��@><A�，
�B���JEDEC�C��JESD51−2、JESD51−5�:�JESD51−7��=��!��DEFG。
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ENA ���A�����	
。[��\] 
^!_�`"+�A。ENA�#!�TTL�a��(>��TTL�:�CMOS�INx�a�)。

ENB ���B�����	
。[��\] 
^!_�`"+�B。ENB�#!�TTL�a��(>��TTL�:�CMOS�INx�a�)。

GND ��。b$
b�
��%&�Mc。

INA ���A���	
。

INA+ ���A��
��	
。
�VDD�Q�2',b�。

INA− ���A�����	
。
�GND�Q�2',b�。

INB ���B���	
。

INB+ ���B��
��	
。
�VDD�Q�2',b�。

INB− ���B�����	
。
�GND�Q�2',b�。

OUTA ������
�A:��. 
^，de�f gb$S(�VDD�h��UVLO�a�。

OUTB ������
�B:��. 
^，de�f gb$S(�VDD�h��UVLO�a�。

OUTA ������
�A�(�b$SiO)：��. 
^，de�f gb$S(�VDD�h��UVLO�a�。

OUTB ������
�B�(�b$SiO)：��. 
^，de�f gb$S(�VDD�h��UVLO�a�。

VDD ����
。IC��)

k。
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FAN3226 (x = A � B)

ENx INx OUTx

0 0 0

0 1 (Note 7) 0

1 (Note 7) 0 1

1 (Note 7) 1 (Note 7) 0

FAN3228 & FAN3229 (x = A � B)

INx+ INx− OUTx

0 (Note 7) 0 0

0 (Note 7) 1 (Note 7) 0

1 0 1

1 1 (Note 7) 0

FAN3227 (x = A � B)

ENx INx OUTx

0 0 (Note 7) 0

0 1 0

1 (Note 7) 0 (Note 7) 0

1 (Note 7) 1 1

7. lmn!5Y�o2�pqb$*r。
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� 4. FAN3226��
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� 5. FAN3227��
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� 6. FAN3228��


6 VDD

7 OUTA

VDD_OK

5 OUTB
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� 7. FAN3229��
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VDD VDD ] GND −0.3 20.0 V

VEN ENA : ENB ] GND GND − 0.3 VDD + 0.3 V

VIN INA, INA+, INA-, INB, INB+ : INB- ] GND GND − 0.3 VDD + 0.3 V

VOUT OUTA : OUTB ] GND GND − 0.3 VDD + 0.3 V

TL ����/0，10s − +260 °C

TJ �/ −55 +150 °C

TSTG t+/0 −65 +150 °C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(�Muv) 
lm
,wxyz{)�K�/���|}，+�~,0��。lmwx�8�9��，[?���+�;,，~,0��+���，��
~�I。

#$��%�

!� �" ��� ��� ��

VDD 
k
,|} 4.5 18.0 V

VEN ',
, ENA : ENB 0 VDD V

VIN b$
, INA, INA+, INA−, INB, INB+ : INB− 0 VDD V

TA �<78/0 −40 +125 °C

Functional operation above the stresses listed in the Recommended Operating Ranges is not implied. Extended exposure to stresses beyond
the Recommended Operating Ranges limits may affect device reliability.
(�Muv)
h����<|}K�� /
,2，=��,-����。�2'����<|}K���)|}!5�
,���，~,0��+��
~�I。

&'�
�(de�!FG，VDD�=�12�V，TJ�=�-40°C�]�+125°C。
<�<$>Y)���，<�+�5Y)���。)� 

!� �" ��%� ��� ��� ��� ��

&(

VDD �<|} 4.5 − 18.0 V

IDD 
k
<b$S/EN
�Q�

TTL − 0.75 1.20 mA

CMOS (Note 8) − 0.65 1.05

VON ��
, INA = ENA = VDD, 
INB = ENB = 0 V

3.3 3.9 4.5 V

VOFF ��
, INA = ENA = VDD, 
INB = ENB = 0 V

3.1 3.7 4.3 V

�!) (FAN322XT) (Note 9)

VINL_T INx �� 
^a� 0.8 1.2 − V

VINH_T INx ��h
^a� − 1.6 2.0 V

VHYS_T TTL ����
, 0.2 0.4 0.8 V

IINx_T �Ob$
< IN = 0 V −1.5 − 1.5 �A

IINx_T �Ob$
< IN = VDD 90 120 175 �A

IINx_T iOb$
< IN = 0 V −175 −120 −90 �A

IINx_T iOb$
< IN = VDD −1.5 − 1.5 �A

http://www.onsemi.cn/
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&'�
�(de�!FG，VDD�=�12�V，TJ�=�-40°C�]�+125°C。
<�<$>Y)���，<�+�5Y)���。)�(continued)

!� �������������%��"

�!) (FAN322xC) (Note 9)

VINL_C INx �� 
^a� 30 38 − %VDD

VINH_C INx ��h
^a� − 55 70 %VDD

VHYS_C CMOS ����
, − 17 − %VDD

IINx_T �Ob$
< IN = 0 V −1.5 − 1.5 �A

IINx_T �Ob$
< IN = VDD 90 120 175 �A

IINx_T iOb$
< IN = 0 V −175 −120 −90 �A

IINx_T iOb$
< IN = VDD −1.5 − 1.5 �A

ENABLE (FAN3226C, FAN3226T, FAN3227C, FAN3227T)

VENL ',�� 
^a� EN � 5 V ] 0 V 0.8 1.2 − V

VENH ',��h
^a� EN � 0 V ] 5 V − 1.6 2.0 V

VHYS_T TTL ����
, − 0.4 − V

RPU ',�\
( − 100 − k�

tD3 EN ]b�?bT� (Note 11) 0 V ] 5 V EN，1 V/ns �@  8 19 35 ns

tD4 5 V ] 0 V EN，1 V/ns �@  8 18 35 ns

��

ISINK OUT 
<，�,，¡
< (Note 10) OUT g VDD / 2, CLOAD = 0.1 �F, 
f = 1 kHz

− 2.4 − A

ISOURCE OUT 
<，�,，k
< (Note 10) OUT g VDD / 2, CLOAD = 0.1 �F, 
f = 1 kHz

− −1.6 − A

IPK_SINK OUT 
<，¢�，¡
< (Note 10) CLOAD = 0.1 �F, f = 1 kHz − 3 − A

IPK_SOURCE OUT 
<，¢�，k
< (Note 10) CLOAD = 0.1 �F, f = 1 kHz − −3 − A

tRISE b��@2' (Note 11) CLOAD = 1000 pF − 12 22 ns

tFALL b��£2' (Note 11) CLOAD = 1000 pF − 9 17 ns

IRVS b�i¤¥¦
< (Note 10) − 500 − mA

 FAN322xT, FAN322xC

tD1 b�?bT�，CMOS b$ (Note 12) CMOS b$ 7 15 33 ns

tD2 CMOS b$ 6 15 42 ns

tD1 b�?bT�，TTL b$ (Note 12) TTL b$ 9 19 34 ns

tD2 TTL b$ 9 18 32 ns

tDEL.MATCH �§'�?bA¨0 (Note 12) INA = INB, OUTA and OUTB at
50% Point

− 2 4 ns

VOH h
^b�
, VOH = VDD – VOUT, IOUT= –1 mA − 15 35 mV

VOL  
^b�
, IOUT= 1 mA − 10 25 mV

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(�Muv) 
de�!FG，“
;HI”K��/��© /ª«A���B¬I,�J。lm�=�A����，B¬I,~,
“
;HI”K�
� /I,�J=��。
8. 
k
<­ ，k��TTL
�®�D¯°±。
9. ENb$#!TTL²�；�³�ENABLE�´。
10. �µ¶Bª«。
11. �����10���11����。
12. �����8����9�����。
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� 8. #+�(EN �&$�,-) � 9. %+ (EN �&$�,-)

� 10. #+ (IN �&$) � 11. %+ (IN �&$)

tD1 tD2

tRISE tFALL

90%

10%

VINH

VINL

Output

Input

tD1 tD2

tRISEtFALL

90%

10%

VINH

VINL

Output

Input

tD3 tD4

tRISE tFALL

90%

10%

VENH

VENL

Output

Input

HIGH

LOW

Enable

tD3 tD4

tRISE tFALL

90%

10%

VENH

VENL

Output

Input

HIGH

LOW

Enable
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��
.�/
(G·HIA�� 25°C，(VDD = 12 V，de�!FG。)

� 12. IDD (01) &&(&'2(3 (Note 13) � 13. IDD (01) &&(&'2(3 (Note 13)

� 14. IDD (01) +�&(&'245 (Note 13) � 15. IDD (678) &9:2(3

� 16. IDD (678) &9:2(3 � 17. IDD (1 nF 78) &9:2(3

0.0
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0.4
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0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

4 6 8 10 12 14 16 18

Supply Voltage (V)

I D
D
 (

m
A

)

FAN3226C, 27C

Inputs and Enables
Floating, Outputs

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

4 6 8 10 12 14 16 18

Supply Voltage (V)

I D
D
 (

m
A

)

TTL Input

Inputs and Enables
Floating, Outputs Low

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

4 6 8 10 12 14 16 18
VDD − Supply Voltage (V)

I D
D
 (

m
A

)

FAN3228C, 29C

All Inputs Floating,
Outputs Low
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��
.�/ (continued)

(G·HIA�� 25°C，(VDD = 12 V，de�!FG。)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

−50 −25 0 25 50 75 100 125
Temperature (�C)

I D
D
 (

m
A

)

FAN3226C, 27C

Inputs and Enables
Floating, Outputs

� 18. IDD (1 nF 78) &9:2(3 � 19. IDD (01) &;)2(3 (Note 13)

� 20. IDD (01) &;)2(3 (Note 13) � 21. IDD (01) &;)2(3 (Note 13)

� 22. �!<�&&(&'2(3 � 23. �!<�&&(&'2(3

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

−50 −25 0 25 50 75 100 125
Temperature (�C)

I D
D
 (

m
A

)

TTL Input

Inputs andEnables
Floating, Outputs

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

−50 −25 0 25 50 75 100 125
Temperature (�C)

I D
D

(m
A

)

FAN3228C, 29C

All Inputs Floating,
Outputs Low
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��
.�/ (continued)

(G·HIA�� 25°C，(VDD = 12 V，de�!FG。)

� 24. �!<� (%) &&(&'2(3 � 25. !<�&;)2(3

� 26. �!<�&;)2(3 � 27. UVLO <�&;)2(3

� 28. UVLO <�&;)2(3 � 29. *�+=&&(&'2(3

http://www.onsemi.cn/
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��
.�/ (continued)

(G·HIA�� 25°C，(VDD = 12 V，de�!FG。)

� 30. *�+=&&(&'2(3 � 31. *�+=&&(&'2(3

� 32. *�+=&&(&'2(3 � 33. *�+=&;)2(3

� 34. *�+=&;)2(3 � 35. *�+=&;)2(3

http://www.onsemi.cn/
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��
.�/ (continued)

(G·HIA�� 25°C，(VDD = 12 V，de�!FG。)

� 36. *�+=&;)2(3 � 37. *�+=&;)2(3

� 38. ,-*>&&(&'2(3 � 39. ,-/:?*>&;)2(3

� 40. 1 nF 78*2,-/:?@� � 41. 10 nF 78*2,-/:?@�

http://www.onsemi.cn/
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��
.�/ (continued)

(G·HIA�� 25°C，(VDD = 12 V，de�!FG。)

13. lm��iOb$S\ 、�Ob$S\h¸¹b�S`"h，�<xO��\/�\
(�
<<��，º±�IDD�»[¼z，l½¾
 L。

� 42. VDD = 12 V *2;01(&A � 43. VDD = 12 V *2;01B&A

� 44. VDD = 8 V *2;01(&A � 45. VDD = 8 V *2;01B&A

CD&E

VDD

VOUT
1 �F
ceramic

4.7 �F
ceramic

CLOAD

IOUT
IN
1 kHz

Current Probe
LACROY AP015

� 46. ;01 IOUT / VOUT CD&E

0.1 �F

120 �F
Al. El.

http://www.onsemi.cn/
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��<F

�!<�

FAN322x�������M�:$zV{��L1

��=|，�?o
�#M�����N,��，

5!��/������
��9。��FAN3226�'�

FAN3227��，�}~���ENA�'�ENB�5�，���

E����A�%���B。ENO-,-TTL��，�},

-CMOS�FTTL�
��。0P�ENA�'�ENB��-

RG，HI��#，
�"Y
6��������

�。0P���A�'���B����
%��5!���

��
��9，ENA�%�ENB��JRG51/��。

FAN322x ������:$z，�����TTL �'

CMOS��:�
��。��FAN322xT����，�
K

�@>B!]^，TTL�LMK�&N��VDD�
 ，

-��O��0.4�V����
 。 '
����
5

�{����
LM
���，(����2 V��
 

P�LM�
�。TTL��
���)��-�Q"l

�'#=�，�lZ��6�V/�s����，��，��0���

0.3�V��"l/
���550�ns���	。CtQZR�

/，
�����S��
 T��p
 ，5��

U�����
，OV!
*Wo。

��FAN322xC����，LM�
��&N��VDD

�，5���VDD���12�V�/，LM"l���O��

VDD �� �55%，LM#=���O��VDD �� �38%。

CMOS��
�"�����O��17%�VDD�C���

�
 。0P��D�����X�Y>'��h

i，��Z���[��

 �p\�，W�CMOS�
�
���R�����(R]��)。 4�f2��
^_+�vw)�'���INO-�
����RC�


�，`a�"o/
�。���INO-"��Q"l

�X�vw)�'�����O-�
O
���*

/。

01&(&A

��IDD�(b�)jkU��U��( c¡�12�-�¡�14�'
¡�19�-�¡�21)，¢£¤G¥��-�
5/��5¦"�

(����
�)����#$§�，¨d�©e�"#

b��IDD�
��;��。ª�(«��，���
5

'��5�100�k��
6�f:
�0¬­¡�d�( c
¡�4�-�¡�7)。� '®¯#，b��IDD�
��°g�

�¤G�%f:
��'。

MillerDrive ��	�GH

FAN322x������O
��MillerDrive�h=，0
¡�47��d。ª���$，�R±�
�
 %rD

²³�"
，��U��'�MOS����h>���

C
�。���$��1/3�'�2/3�VDD��
H�/，

��U����´<RC
�，MOS���X��*�

*Y��Y�。

MillerDrive�h=µ�����'?�@i¶C
�

�:�	�QD， B
�MOSFET��·�
f,
�

¸
， .¥��/�[�&���}。

ª��MOSFET���/�[B
8�j
 ¹t$�
����k，º�'?�@*��»，���.��

��Q	��&��l�����
�。 :®¯¼

¼�»�123������，½�/��m�¼��

MOSFET����¾�¿n��。

��O-�lZ{�VDD�
 Ào，;<+���

5。�Á*�^，00P�MOSFET��$8����"

l�#=/
，W�Â:1!
6�°»。

Input
stage

VDD

V OUT

� 47. MillerDrive ��IJ

K'L�

o�# ���(UVLO)�$�，���p�J�IC�Ã¼
S�， 4�FAN322x����S�LM����2³，

�����7� q��N−���MOSFET。��VDD�Ä

�"li¶，0¥���3.9�V��!

 /，
��

�����
�，*Å�
O-���ÆÇ。�J�

�-6È，�J���[�¾
�
 Érst

0.2 �V。���VDD �
�
 ½$Z¹t�$§�u

/，J��-Ê�Z�Ë�。 :�"5*����

��5�P-���MOSFET，Ì½¥，��VDD����3.9�V
/，���R����
 .��� �P−�� �

MOSFET。
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VDD ME&=N>

����IC���Q7����，8���VDD�'�GND�

O-�
Í;	�Î.R����ESR�'�ESL���7
�v��
f�CBYP。 :
f�wf:��10 �F��
47 �F��
x
f"，����'vw��� 
�

�Ï�¼c。

ao�CBYP�����jkÌW�：���VDD�
��

y¢
 �≤5%。 4¼¼�����C��z�z6

;<
f�CEQV�20��
f�，%Äo3��QGATE/
VDD。�¼4a�0.1 �F�7�1 �F��F�C�{Ð
f，
«4¥
5|，60�X5R�'�X7R，Ñ-X�rD�
U'�
�
��9。

0P
���ÆÇ�Ã¼!
，CBYP�����7

CEQV �� �50−100�，�F �CBYP �}x���
f。

Ò�z6;<
f，���}C。m&���}�，

0~Ó.R��VDD�'�GND�O-"��1−10�nF�
f，
«��
�
����v|}。��
fÉr���

����������
�
�，0P���1/	

��
，���CBYP���>��
�X�8��	�

�
/���。

�5&OPN>

FAN3226−26�������O
��QJ��



�，��*/	，5�Ñ-C$Z��
�，���

��2�A��"�
���，�	�
 Ct/
，/


�"����10�ns�����150�ns。�ÔÕ�#�ÖG

%.R×Ø。

• ��C
���'$Z7�Î�LM"}�，��

�
)�')�7�Î}�。�ÄÙ���
'�

�O-��TTL−
�LM��/， Ú¨�Û��

�。

• �����Ü��7�];<，��C
��G�

�D;�³。 4�EF1!
Ý，Þß�Q	�

�&，1/EF��ª����
'à�
�$§


�áâ�p���。

• 0P������
5&��-RG，W¬­¡�

�d�
��100�k��
6vw���
�。�ãä

�pq�，X��Q������
%�VDD ��

GND��	�GL.¥å-É��，�Z����|

	�����。

• 2��Q$Z
�+fæÅ���ÆÇ，���w

���(�����F(«&��，-���S�

��U�。0P���ç©e
��F�è-��


、�����O-�*Ùé
�ç， '»��

åê¨。����;86P，O-.G�	��R

��。

• FAN322x���ef2�(«!!]^����。�

è-��O-�8�
���，
�-���100�k�
�
6%�VDD �L.，HI�����J���；

 �Ú8���PCB�Öë/��q�。

• ��'�[
����J�;	³，L��� c

#��_。

¡�48�¨d��MOSFET���/�
�����
�
��，������,
����MOSFET。 �
�

{ë���
f�CBYP�$§，�n�����MOSFET�
��，��7。��Ü��7°»���
�，��

"�
6'
Ý�J;�³。 �ë�
f �CBYP
�����MOSFET�
���
�¥ìí���
�


�，Z�(áâ�PWM�vw��îÝïð
�。

PWM

VDSVDD

C BYP

FAN322x

� 48. MOSFET ?�*2&E�E

¡ �49�¨d��MOSFET ��[/�
���。Ùé

7，����R��p�，����RX
�}���

MOSFET����。��°»�Q�[，��"�
6

'
Ý�J;�³。

PWM

VDSVDD

C BYP

FAN322x

� 49. MOSFET (Q*2&A�E
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��R�S�T

FAN3228/FAN3229����¨d���
�"#�!


��。�1L����"�，IN−�O-��LM�


�。��IN−�O-RLM�
�，��S��$�E

�，��������ñ¥���
�，*Å�IN+�O
-���ÆÇ。

� 1. ��R�S�T

IN+ IN− OUT

0 0 0

0 1 0

1 0 1

1 1 0

¡�50���d�1L����"�，IN−�O-%7L

.，IN+�O-&R�
)��(PWM)。IN−�O-RLM
�
�/，���E�，5������
�，*Å�

IN+�O-���ÆÇ。

� 50. @.2��!	��， #+VW

GND

IN−

IN+

OUT
PWM

FAN3228/9

VDD

¡�51���d�JL������，IN+�O-��


�。IN+�%�GND�L./���
�，*Å�IN−�O-
���ÆÇ。

� 51. @.2��!	��， %+VW

GND

IN−

IN+

OUT

PWM

FAN3228/9

VDD

��@�

"
/，���������
�，���VDD�
 

������。��
�
�I����VDD��"l�

"l，���VDD���W�。¡�52���1L!
¢£

¨d�������
�，�����UVLO���，5

���%�
��L+12。

VDD

IN+

IN−

OUT

Turn−on threshold

� 52. #+A�@�

ª�¡�51��JL�"，S�¢£0¡�53��d。��

IN+�%�VDD�L.��IN−�%�
)�L./，��
�

%�
JL。"
/，JL��5���
�，���

VDD
 ������，(È«%�
��J L。

VDD

IN+
DD

IN−

OUT

Turn−on threshold

� 53. #+A�@�

(V )
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�N>

��������vZ	��MOSFET�'�IGBT�/，
�$§¨��$)。�������¥，ao���

���$)ò(OV�hr，a�����RÅ�r

D�"
!
。

������ñ$)��PGATE�'�PDYNAMIC���}

�'：

PTOTAL � PGATE � PDYNAMIC (eq. 1)

����G):��§�����
�、Íó	�

vZ��;<�MOSFET���&�;;��$)。

MOSFET����$)&N� o���
 �VGS、

��
¡�QG�、	�vZ�fSW�#ª�MOSFET���
�，�¢ô0#：

PGATE � QG � VGS � fSW � n (eq. 2)

n��d��������õ£�(1���2)。

��¤��/ö¥
�：���!
��#，
�
�

÷)OV�$)，��O-"Y/#Y
6，���
��jkU��U��“IDD�(g;<)�%vZ��

�”¡ao
��IDYNAMIC�(�°g!
��#���

VDD)���，�¢ô0#：

PDYMANIC � IDYNAMIC � VDD � n (eq. 3)

�øao�����$)，Lª
�ç����h

�rl��o��#ù<ô�B=¢， ¦>o��JB
¥�����?�ù���(úù'û�)��ao：

TJ � PTOTAL � �JB � TB (eq. 4)

(�：

TJ = ���hr
�JB = (psi) ù�U õ�(%rl'ñ$)L�)
TB = ×Ø2�ù6�#¬o3��7
�çrD。

�è-123���ÃüCt��，0jk��¡

�d，FDMS8660S���MOSFET����>Ù4a。

VGS�=�VDD�=�7�V�/，M��SR�MOSFET����
¡�

�60�nC。	�vZ��500�kHz�/，ñ$)�：

PGATE � 60 nC � 7 V � 500 kHz � 2 � 0.42 W (eq. 5)

PDYNAMIC � 3 mA � 7 V � 2 � 0.042 W (eq. 6)

PTOTAL � 0.46 W (eq. 7)

SOIC−8�h7
�çù�U õ���JB�=�43°C/W。

��D���，���7pqrD��PCB�Öë'h=
�ò��û��ýõ。�a���§B，ÉrZ��

��;ChrT��150°C��;C?o�；80%�=?

/，TJ�(w��120°C。�"¬&ô�4�ao�8�
�
çrD���hr���120°C：

TB � TJ � PTOTAL � �JB (eq. 8)

TB � 120°C � 0.46 W � 43°C�W � 100°C (eq. 9)

�+�EF
�ñ/þ�%=�hr����U�


@��¨。
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� 54. BX#YZA�2[\]^_� � 55. #`^_�C2Da)���	��

� 56. BXEF��	�G'�2b+Hcd
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PWM−B

1

3

4

PWM−C
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ef<F

��g� �� �!<� 
� hIi"j / J�kl†

FAN3226CMX−F085 ¿iO�§ + ¿', CMOS SOIC−8 2,500 / KÀ:K$

FAN3226TMX−F085 TTL SOIC−8 2,500 / KÀ:K$

FAN3227CMX−F085 ¿�O�§ + ¿', CMOS SOIC−8 2,500 / KÀ:K$

FAN3227TMX−F085 TTL SOIC−8 2,500 / KÀ:K$

FAN3228CMX−F085 ¿b$/Lb$`"+�¿�§，
��ÁÂ 1

CMOS SOIC−8 2,500 / KÀ:K$

FAN3228TMX−F085 TTL SOIC−8 2,500 / KÀ:K$

FAN3229CMX−F085 ¿b$/Lb$`"+�¿�§，
��ÁÂ 2

CMOS SOIC−8 2,500 / KÀ:K$

FAN3229TMX−F085 TTL SOIC−8 2,500 / KÀ:K$

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.

� 2. +(KL

m� ��g�

��	�

(Note 14)
(Sink/Src) �!<� �� 
�

¿�§ 2 A FAN3216T +2.4 A / −1.6 A TTL ¿iO�§ SOIC8

¿�§ 2 A FAN3217T +2.4 A / −1.6 A TTL ¿�O�§ SOIC8

¿�§ 2 A FAN3226C +2.4 A / −1.6 A CMOS ¿iO�§ + ¿', SOIC8

¿�§ 2 A FAN3226T +2.4 A / −1.6 A TTL ¿iO�§ + ¿', SOIC8

¿�§ 2 A FAN3227C +2.4 A / −1.6 A CMOS ¿�O�§ + ¿', SOIC8

¿�§ 2 A FAN3227T +2.4 A / −1.6 A TTL ¿�O�§ + ¿', SOIC8

¿�§ 2 A FAN3228C +2.4 A / −1.6 A CMOS ¿b$/Lb��¿�§，��¨Ã 1 SOIC8

¿�§ 2 A FAN3228T +2.4 A / −1.6 A TTL ¿b$/Lb��¿�§，��¨Ã 1 SOIC8

¿�§ 2 A FAN3229C +2.4 A / −1.6 A CMOS ¿b$/Lb��¿�§，��¨Ã 2 SOIC8

¿�§ 2 A FAN3229T +2.4 A / −1.6 A TTL ¿b$/Lb��¿�§，��¨Ã 2 SOIC8

¿�§ 2 A FAN3268T +2.4 A / −1.6 A TTL 20�V��O�§�(NMOS)�:iO�§�(PMOS)�+�
¿',

SOIC8

¿�§ 4 A FAN3213T +2.5 A / −1.8 A TTL ¿iO�§ SOIC8

¿�§ 4 A FAN3214T +2.5 A / −1.8 A TTL ¿�O�§ SOIC8

¿�§ 4 A FAN3223C +4.3 A / −2.8 A CMOS ¿iO�§ + ¿', SOIC8

¿�§ 4 A FAN3223T +4.3 A / −2.8 A TTL ¿iO�§ + ¿', SOIC8

¿�§ 4 A FAN3224C +4.3 A / −2.8 A CMOS ¿�O�§ + ¿', SOIC8

¿�§ 4 A FAN3224T +4.3 A / −2.8 A TTL ¿�O�§ + ¿', SOIC8, SOIC8−EP

¿�§ 4 A FAN3225C +4.3 A / −2.8 A CMOS ¿b$/Lb��¿�§ SOIC8

¿�§ 4 A FAN3225T +4.3 A / −2.8 A TTL ¿b$/Lb��¿�§ SOIC8

L�§ 9 A FAN3121C +9.7 A / −7.1 A CMOS LiO�§ + ', SOIC8

L�§ 9 A FAN3121T +9.7 A / −7.1 A TTL LiO�§ + ', SOIC8

L�§ 9 A FAN3122C +9.7 A / −7.1 A CMOS L�O�§ + ', SOIC8

L�§ 9 A FAN3122T +9.7 A / −7.1 A TTL L�O�§ + ', SOIC8, SOIC8−EP

14. OUTx � 6 V、 VDD = 12 V 2�G·
<。
15. 
5YÄ)��M
,	ÅM�²�。

MillerDrive is trademark of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC) or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
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